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Projet de fin d’études
Pour I’obtention du diplome de Master en :
Domaine : SCIENCE ET TECHNOLOGIE
Filiere : Génie Electrique
Spécialité : Génie de Télécommunication

Théme

Etude des phénoménes de transport électronique dans

Palliage ternaire semi-conducteur I'InGaP

Présenté Par :

1) TALEB Nihad Wafaa
2) KEBDANI Kenza

Devant les jurys composés de :

Dr. FEROUANI Souheila MCB  C.U.B.B (Ain Temouchent) Président
Dr. AYACHE (née SAYAH) Choukria MCA  C.U.B.B (Ain Temouchent) Encadreur
Mr.Meradi Abdelhafid MAA C.U.BB (Ain Temouchent) Examinateur
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